




















































专利名称(译) 场效应晶体管及其制造方法和图像显示装置

公开(公告)号 US6362493 公开(公告)日 2002-03-26

申请号 US09/630025 申请日 2000-07-31

申请(专利权)人(译) NEC公司

当前申请(专利权)人(译) GOLD CHARM LIMITED

[标]发明人 HAYAMA HIROSHI
NISHIDA SHINICHI

发明人 HAYAMA, HIROSHI
NISHIDA, SHINICHI

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1368 G02F1/1362 H01L29/40 H01L29/45 H01L29/66 H01L29/786 H01L29/04

CPC分类号 G02F1/136286 G02F1/1368 H01L29/78666 H01L29/458 H01L29/78609 G02F1/136209 G02F2001
/13629

审查员(译) BOWERS，CHARLES

优先权 1995273615 1995-09-26 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据本发明的用于有源矩阵液晶显示器的非晶硅薄膜晶体管包括透明导
电膜，其与像素电极一起形成，金属膜与信号布线一起形成，多层薄膜
和绝缘基板。由半导体膜，栅极绝缘膜和栅极金属膜组成的多层膜放置
在分别在多层膜的两个边缘处重叠的透明导电膜和金属膜上。
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